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Tranzystor krzemowy BF511 w obudowie metalowej TO-18, malej mocy, wielkiej czgstotliwosci
jest wykonany technologia epitaksjalno-planarna. Baza tranzystora jest potaczona elektrycznie

z obudowa.

Tranzystor BF511 jest przeznaczony do stosowania w ukladach automatyki, wzmacniaczach

w.cz. 1 oscvlatorach.

Graniczne wielkosci eksploatacyjne

Napiecie kolektor-emiter Ucko 50 V
Napigcie kolektor-baza Ucgo 50 \%
Napiecie emiter-baza Ueso 5 \Y,
Prad kolektora I 50 nA
Szczytowy prad kolektora Iy 100 mA.
Prad bazy Iy 3 mA
SECZ}’tUW}’ ]]I'E'Ld bﬂzy I BM 5 mA
Temperatura ztacza f 150 e
Temperatura skladowania Fiii —55...+150 | °C
Moc strat kolektora (fgms = 25°C) P, 150 - mW
Opornosci termiczne
— zlacze kolektora-powietrze Rinei-w = 230 - deg/W
— zlacze kolektora-obudowa Rinci—c) = 300 - deg/W
Parametry statyczne (Fump = 25°C)
Ic | Uce Iy hai Use UcEsat
mA | Y | mA — V Y
* | S—— R AT TRy
i0 6 = 0,5 1 = 20* = 0,8 —
10 — 1 10 — = 1

* Tranzystory BF511 mogg byé oznaczone cyfrg rzymska lub kropka kolorowa ze wzgledu na

wartosé fi-1p wedlug

kodu:
grupa hsiE 20...70 | 60...50 70...130 110...170 150...220 200
kolor kropki SZATY z6lty brazowy I zielony czerwony bialy
: el | CY. - g
cyfra | 11 I 111 | v | VI VII
Prad wsteczny kolektor-baza i
przy UCBU e 6 vV IL"BI‘J 0,01 (5.;: 0,5) EJ..A
Prad wsteczny kolektor-baza
przy Ucpo = 6 V, tam = 150°C Icgo 1 (= 100) A 231
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Tranzystor
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BF5i1

n-p-n

Napiccie przebicia kolektor-baza
przy Icgo = 10 pA

Napigcie przebicia kolcktor-ecmiter
Przy Iero = 10 mA

Napigcie przebicia cmiter-baza
przy Iego = 10 pA

Parametry dynamiczne (f,,, = 25°C)

Czestotliwos¢ przenoszenia
przy Ucg =6V, Ic = 2 mA,
f» =20 MHz

Wspolczynnik zwarciowy

wzmochienia pradowego

przy Ucg =6V, I = 2 mA,
fr=1 kHz

Pojemno$¢ kolektora
przy Ucg =6V, Ic =0,
fo =35 MHz

Stala czasu sprz¢zenia zwrotnego
przy Ucg =6 V, Ic = 2 mA,
fo =5 MHz
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Parametry przelaczania (uklad pomiarowy jak na rysunku ponizej) przy

Im=2I31=2mA
Czas opoOZnienia
Czas narastama

Czas przeciggania
Czas opadania
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Civej < 50pF
Rwej 2 TMS2
I < [0ns

Schemat ukladu pomiarowego parametrdéw

przelaczania
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Charakterystyka wejsciowa

Ic = f{Ucg); Iz = parametr
(Uklad wspolnego emitera)

FO 1A s
!
lamp =25°C
Ig=0 \\
g
g 16 30 45 60 UpelV]
Charakterystyka wyjéciowa

Ic = f(Ucg); 1z = parametr
(Ukiad wspélnego emitera)
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Trﬁm:ysto- or

BF511

n=p-n

28 1 25 R

Wspolczynnik szumow
F = f(R,); Ir = parametr
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Zaleznosc temperaturowa pradu
wstecznego Icpo = f(tams)

] — wartos¢ graniczna, 2 — wartosc
srednia

Zaleznos¢ temperaturowa mocy
strat P, = f(t); R;, = parametr



